
m g r in ż . F ilo m e n a  R u tk o w s k a T R A N Z Y S T O R Y
typu OC4I, OC45, OC169, OC170

Na życzenie naszych Czytelników  
zam ieszczam y dane techniczne 

i charak te ry styk i tranzystorów  ty 
pu OC44, OC45, OC169 i OC170, p ro 
dukow anych przez firm ę Philips, a 
osiągalnych n a  rynku  krajow ym .

T ranzystory  OC44 i OC45 są sto
powym i tranzysto ram i germ anow y
m i typu  P -N -P  m ałej mocy, ś re d 
niej częstotliw ości, w ykonanym i w 
obudowie całoszklanej. T ranzystory  
OC44 są zasadniczo przeznaczone 
do p racy  w  uk ładach  g eneracy j
nych i m ieszających, a tranzysto ry  
OC45 — do p racy  w  układach  
w zm acniających pośr.cz.

mi germ anow ym i typu  P -N -P  m a
łej mocy, w ielk iej częstotliwości, 
w ykonanym i w  herm etycznej obu
dow ie m etalow ej. C harak te ryzu ją  
się one m ałą pojem nością w y j
ściową (c22e) o raz dużym  nachy le
niem  charak te ry styk i (V-2ic) przy 
w ielkich częstotliw ościach. T ranzy 
sto ry  0 0 6 9  są przeznaczone zasad
niczo do p racy  w e w zm acniaczach 
pośr.cz. w  odbiorn ikach  AM i FM,
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T ranzystory  OC169 i OC170 są Rys. L Gtówne rozmiary tranzystorów 
stopow o-dyfuzyjnym i tranzysto ra- o c m  i OC4S

a tranzysto ry  OC170 — do p racy  w 
uk ładach  generacy jnych  i m iesza
jących w  zakresie  fa l k ró tk ich  oraz 
we w zm acniaczach pośr.cz. w  od
b iorn ikach  AM i FM.

Główne rozm iary  tranzystorów  
podane są odpow iednio n a  ry su n 
kach 1 i 2.

Dopuszczalne w artośc i graniczne 
d la  każdej grupy  tranzysto rów  (g ru 
pa 1 — OC44, OC45; g rupa 2 —

C.kranlobuiom)
ł —

min 37 i—
O S -

1

----j  1-----J

u ,7 70X9,5 -  i t

Rys. 2. G łów ne ro z m ia ry  tra n z y s to ró w  
OC169 i OC170



0 0 6 9 ,  0 0 7 0 )  są identyczne (tab li
ca 1), zaś w artości pozostałych p a 
ram etrów , charak teryzu jących  te 
tranzysto ry , są n a  ogół różne (tab li
ca 2, 3, 4 i 5).

D la tranzysto rów  OC44 i OC45 ja 
ko charak terystyczne podane są p a 
ram e try  d la  uk ładu  zastępczego, 
przedstaw ionego ina rys. 3, a dla 
tranzysto rów  0 0 6 9  i 0 0 7 0  p a ra 
m e try  y ike (układ zastępczy na 
rys. 4).

R ys. 3. U k ład  zas tęp czy  tran zy sto ró w  
p o śred n ie j często tliw ości

U h

R ys. 4. U k ład  zas tęp czy  tran zy sto ró w  
w ie lk ie j często tliw ości

T a b l i c a  1

P a ra m e tr Jed li.
W artości

OC44, OC45 OC169, OC170

~ ^ C B  m ax V 15 20
—  U r nL t i  m ax V 15 20

^CE  m ax V ( patrz —

^  CE V/ m ax V J rys. 8 —
- f / r Rt B  m ax V 12 0,5

~ VEBM  m ax V 12 0,5
— l rC m ax mA 5 10

^CM m ax mA 10 10

b  m ax mA 5 10

lEM  m ax mA 10 10
Pm ax mW patrz rys. 9 50 *)

t.
1 m ax °C 75 75

tj  m ax **) °C 90 90

T em peratu ra m agazynow ania - -55°C -4- +75°C

*) — przy t i =  45°C
**) —  całkow ity czas pracy 200 godz.

Rys. 5. C h a ra k te ry s ty k i s ta ty c zn e  tra n z y s to ró w  OC44 Rys. 6. C h a ra k te ry s ty k i s ta ty c zn e  tra n z y s to ró w  OC45



T a b l i c a  2

P aram etr Jcdn. W artość
W arunk i pom iaru

OC44 OC45

~~!c b o (i-A <  2 <  2 UCB ~  2 V

0J31 |rA <  10 <  10 - u CB =  m

1BBO [J-A <  2 <  2 UEB =  2 v

~ !EBO jj-A <  40 <  40 - U e b  =  12V

~ ICEO [tA <  75 <  40 - U c e  =  2 V

~  UBE mA 125 — 185 145 4 195 \ ~ u c e - 6 Y

h21e - 45-4-225 25-:-125 f  =  1 kHz j I B =  1 mA

h MHz 7,54-30 3—-12 — UCB =  6 v > 1 a =  1 mA

cb’c pF 74-14 7-4-14

cb’e pF 410 1000

^ce [J-S <  100 <  40

gb’e fl-S 390 760 - i / c e  =  6V

gb’c PS <  0,5 <  0,5 I B =  1 mA

m A /V 39 39

Tbb’ <  250 <  20 0

Tbb’l l « i /MHz 3,54-20 5-4-30

Rys. 8. Z ależność  m ak sy m a ln e g o  n a p ię c ia  k o le k to r-e m lte r  
tra n z y s to ró w  OC44 i  OC45 od oporn o śc i m iędzy  em ite rem  

i  bazą

T a b l i c a  3

P a ra m e tr Je d n .
W artość

W aru n k i pom iaru
OC169 0 0 7 0

~ ! c b o
(J-A <  13 A CO - U C B  =  6 V

- V C B
V >  20 >  20 =  50 A, 1£  =  0

~ UEB V >  0,5 >  0,5 —  I g  =  50 (J-A, — I ę  — 0

~ lB (TA <  50 <  50 \  - UCB =  6 V ’

UBE

h21e

mV 2104-330 2104-330 | 1 ^ = 1  mA

— >  20 >  20
/ =  1 kHz,
~ U C E =  6 V, I E  =1 mA

f j * ) MHz 70 70 f = l  kHz l “ Ł,CB =  6V
F dB <  40 <  33 fig =  5008 j  1 fi=  1 mA

*)f^ — częstotliw ość, p rzy  k tórej ^ l e  =  1

P rzeciętne ch a rak te ry sty k i tr a n 
zystorów  przedstaw ione są  n a  
rys. 5 4-16.

Jeżeli n ie  zaznaczano inaczej, 
w artości p aram etró w  podano d la 
ta =  25°C;

R ys. 7. Z ależności p rą d u  zerow ego  k o le k 
to ra  tra n z y s to ró w  OC44 i OC45 od  tem 

p e ra tu ry  złącza

PCmax

R ys. 9. Z ależność m a k sy m a ln e j m ocy 
s tr a t  k o le k to ra  tra n z y s to ró w  OC44 i  OC45 

Od te m p e ra tu ry  o toczen ia



T a b e l a  4

Parametr Jedn.

gl le m s

cl l e pF

g 12e P-s

—c 12e pF

( y 21e) m A/V

g22e |XS

c22e pF

G*) dB

^21e)2

W artość

0 0 6 9

<  1,4

<  150

<  0,5

<  2,4 

>  31

<  5

< 12 

61

<  1,4

<  150

< 0,5

<  2,4 

>  31

<  5

<  9 

66

4 ' gl l e  ' 222e

W aru n k i pom iaru

f  =  0,45 MHz
^  CE  =  6 V 

Ijj =  1 mA

Parametr Jedn.
W artość

W aru n k i pom iaru
OC160 OC170

g l le ms <  7 <  7

Cl le pF <  110 <  110

(y 12e) ms <  0,15 <  0,15

<Pl 0/, 0 250-1-265 255-1265‘ I le f  =  10,7 MHz
(y21e) m A /V >  21 >  27 ^  CE =  6 V
---(p

' 21e 0 <  60 <  50 I  £  =  1 mA

g22e P-s <  170 <  150

c22c pF <  7 < 7

G*) dB 28 32

/u  \2
*)G — \s 21e)

|4 gl l e  ' g22e

Rys. 10. C h a ra k te ry s ty k i s ta ty c zn e  
tra n z y s to ró w  OC169 i 0 0 7 0

T a b e l a  5
'OBOM

lcBQ[trŹ5°C]

~To 80 tjjwi
R ys. 11. Z ależność  p rą d u  zerow ego 

k o le k to ra  tran zy sto ró w  
OC169 i OC170 o d  te m p e ra tu ry  z łącza



Rys. 12. Z ależność  p a ra m e tró w  tra n z y s to ró w  OC170 od częs to 
tliw o śc i

R ys. 13. Z ależność  p a ra m e tró w  tra n z y s to ró w  OC170 od p rą d u  
e m ite ra
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R ys. 14. Z ależność  p a ra m e tró w  tra n z y s to ró w  OC170 od p rą d u  R ys. 16. Z ależność p a ra m e tró w  tra n z y s to ró w  OC170 od n ap ięc ia
e m ite ra  k o le k to ra

Rys. 15. Z ależność p a ra m e tró w  tra n z y s to ró w  OC170 od n ap ięc ia  
k o le k to ra


